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FIH3604 Kiselkarbidelektronik
7.5 hp

Silicon Carbide Electronics

Faststallande

Betygsskala

P,F

Utbildningsniva

Forskarniva

Sarskild behorighet

Halvledarekomponenter

Undervisningssprak

Undervisningssprak anges i kurstillfallesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Larandemal

Studenten ska kunna skriva introduktionskapitlet om kiselkarbid till licentiat- eller doktor-
savhandling.
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Kursinnehall

« Materialegenskaper

« Kristallstruktur och polytyper
» Mekaniska egenskaper

» Elektriska egenskaper

« Defekter

« Processteknologi

« Bulkmaterialtillverkning
« Epitaxiell tillvaxt

- Jonimplantering

» Kiselkarbidestsning

« Dielektrika

 Metaller

« Komponentdesign

« Tvaterminalkomponenter (Schottky och pin dioder, LEDS, sensorer, motstand, konden-
satorer)

« Treterminalkomponenter (BJT, JFET, MOSFET, IGBT, GTO)
« Kretsdesign

» Hogspanningsdesign

» Hogtemperaturdesign

« Tillampningar

Examination
« EXA1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat pa rekommendation fran KTH:s handliaggare av stod till stu-
denter med funktionsnedsattning, om eventuell anpassad examination for studenter med
dokumenterad, varaktig funktionsnedsattning.

Examinator fir medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.
Nar kurs inte langre ges har student mojlighet att examineras under ytterligare tva lasar.

Betygsskala: Pass/Fail

Ovriga krav for slutbetyg

Fardigskrivet introduktionskapitel om kiselkarbidelelektronik for Licentiat/Doktorsavhan-
dling

Narvaro vid seminarier
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Etiskt forhallningssatt

« Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar for gruppens arbete.

« Vid examination ska varje student arligt redovisa hjalp som erhallits och kallor som
anvants.

« Vid muntlig examination ska varje student kunna redogora for hela uppgiften och hela
l6sningen.
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